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KiMYaVi COKDURM®S YOLU iL® ALINMIS YUKSSK FOTOKEGIRICILIYS MALIK
CdS NAZIK TOBOQOLORININ ToDQiqi
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Kimyavi ¢okdiirma yolu ile alinmis CdS nazik tebaqgslerinds otaq temperaturunda gox yiiksak fotokegiricilik askar edilmisdir.
0isiglogarani. Kegiriciliklorin nisbati 4-10' kimidir. Stasionar hal gox uzun miiddet erzinde alinir. (ahv)? ~ f(hv) asiliigdan tebaqganin

gadagan olunmus zonasinin eni miayyan edilmigdir.

CdS nazik tabaqgalarindan fotovoltaik geviricilar kimi
istifade edilmasi perspektivi onun ¢ox mikemmal struk-
turlu tabaqgalarinin alinmasi Uglin daha takmil epitaksial
texnologiya Usullarindan istifade etmayi sertlondirir.
Kimyavi ¢Okdlirmae Usulunun sadsliyi va bir ¢ox Ustl-
nlikleri [1] ondan genis migyasda istifade etmak Ugln
stimul yaratmisdir. Xususile bu usul varizon strukturlar
almagq lUgun ¢ox slverislidir.

CdS nazik tebagslerinin  alinmasinda kimyavi
¢okdirma Usulundan istifade edilmisdir. CdS - nazik te-
baqesi slise althiglar Gzerinde alinmigdir. Bunun Gglin
slise althq avvalce xrom tursusunda sonra isa destilla
suyunda yuyulur. Sise althq saquli sekilde igerisinda
temperaturu 90-95°S mahlul olan laboratoriya stekani-
nin daxiline yerlasdirilir. Mahlul 0,5mol. kadmium asetat
va 0,5mol. tiomogevinadan ibarat olmagla hazirlanir.
Bunlardan elave msahlula kompleksamaologatiren
komponent olaraq trietanolamin, adqgeziya yaratmaq
magsadi ile nasatir spirti slave edilir. Maqgnit qarisdirici
vasitesile mahlul daima qansdiniir. 15-20 dagigadan
sonra slga altlig ¢ixanhr va destille suyunda yuyulur.

Bu Usulu tetbig etmakle alinan CdS tebagasi kifayat
gader bircins olmagla yanasi, onun sisa ile adgeziyasi
da genastbaxs olur. CdS-tebagasine In kontaktlari
vurulmus va onun fotoelektrik xassalari dyronilmisdir.
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Sakil 1. Fotokegiriciliyin zamandan asilihginin kinetikasi:
1-tabaganin uUstiina

Otaq temperaturunda gox yiksak fotokegiricilik mu-
sahide edilmisdir. Qaranligda nimunanin mugavimati

~10"°0om oldugu halda 100 vattliq lampanin isigi altinda
(~25sm masafadan) bu miigavimat 2,510°om—a gader
asagl enmisdir. Yani isig-qaranlig migavimatinin nisbati
4-10'"°—a barabar olmusdur. Sakil 1-de otaq temperatu-
runda CdS nazik tebagasi Gglin fotokegiriciliyin zaman-
dan asili qaranligdan — isiga (1-ayrisi) va igiqdan — ga-
ranliga (2-ayrisi) ayrileri gostarilmisdir.

Sakilden goériindiyl kimi isigdan garanhida kegerkan
mulqavimatin stasionar hala uygun giymat almasi ¢ox
otaletli prosesdir. 1 ayrisi 6z stasionar halini (tebaganin
Ustline igiq salinir) 1 saata aldi§i halda (3.103 san), 2-
ayrisi 6z stasionar halini 10 saatdan ¢ox (~ 4-10* san)
muddate alir.

CdS nazik tebaqgesi Uglin yiksak fotokegiricilik
haqqinda [2] isinde malumat verilmisdir. Bu igsde CdS
nazik tebagasi piroliz Gsulu ile alinmig va xUsusi olaraq
Oo-ilo asqarlanmigdir. Yalniz bu texnoloji emaliyyatdan
sonra CdS nazik tebagasinds isig-garanliq kegiriciliklori
nisbati an ¢ox 107 - yo barabar olmusdur.
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Sokil 2. CdS nazik tebagasinin optik buraxma ayrisi

Kimyavi c¢okdirma yolu ile aldigimiz CdS nazik
tebaqoesinde ise he¢ bir asqar vurulmadan bu nisbat
4-10"-a gadar qalxmisdir ki, bu da CdS-nazik tabaqgalari
Ucln halelik an yiksak naticadir.

Alinan CdS-nazik tsbagssinin gadagan zonasinin
enini mayyan etmak Ugilin «<SPECORD-40M» spektro-
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fotometri vasitesile onun optik buraxma ayrileri ¢okil- Optik buraxma ayrisine asasan a2~f(hv) asihlig
misdir (sakil 2 ). ¢okilmis va bu asililigdan diiz xatt oblastinin ekstropol-

(1]

(2]

yasl Usulu ile tabagenin gadadan zonasinin eni muay-
20 yon olunmusdur: Eg = 2,36 ev (1-ayrisi, sakil 3). Qeyd
etmak lazimdir ki, alinan nazik tebagalerin galinhglarini
O6lgmak mumkin olmadidindan bu asiliigi eslinde
serbast vahidlerde & - nin hv-den asilihgr kimi basa
dismaek lazimdir. Bu ise Eg-nin ta'yinina heg¢ bir xalal
gatirmir.

Bir cox musallifler Eg-nin tayininde (ahv)>-nin hy—
dan asiliig ayrisindan istifade etmayi Ustln bi lirler. Bu
aslliigdan istifade etdikde CdS—nazik tebaqssi tU¢ln Eg-
=2,42 ev (2-ayrisi, sokil 3) alinmisdir. Bu giymat [3]
isinde CdS—in gqadadan zonasi Uglin gdstarilon giymatle
tamamile eynidir.

CdS nazik tebagalerinda ¢ox yuksak fotokegiriciliyin
musahide olunmasi onu soéylemaysa imkan verir Ki,
kimyavi ¢okdirma Usulundan istifado etmakle ham da
birlegsmalerda bir sira indikal xassaler migsahide etmak

Sokil 3. ao~f(w) (1 ayrisi) va (ahv) ~f(v) (2 oyrisi) mamkundr.
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THE INVESTIGATION OF THE HIGHLY PHOTO CONDUCTING
CHEMICALLY DEPOSITED CdS THIN FILMS

Highly photoconductivity at room temperature is observed in the CdS thin films obtained by the chemically deposition technique.
The ratio of the conductivities jighi/ogar is equal to 4-10%. The establishment of the stationary state lasts very long. The energy gap of the

film is determined from the dependence (ahv)? ~ f(hv).
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HCCJIEJOBAHUE TOHKHUX INTEHOK CdS C BBICOKOM ®OTONPOBOJIMMOCTH,
MHNOJYYEHHBIX XUMHWYECKHUM OCAXKJIEHUEM

B ronkux mrénkax CdS — IMOJYYCHHBIX XUMHUYECKUM OCaX/ICHUEM 06Hapy>1<eHa OYCHb BBICOKAast (bOTOHpOBOI[I/IMOCTI), npu KOMHATHOM

Temieparype. OTHOIICHHE IIPOBOIMMOCTEH Goger Orens PABHSIIOCH 4-10™. VeTaHOBNCHHE CTALIMOHAPHOTO COCTOSHUS JUTHIICS OYCHB A0nro. U3
sagucumoctH (ahv)? ~ f(hv) onpenenesa mupHHa 3aNPEIICHHON 30HBI IUICHKH.
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